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STRUKTURA TOPOFIZYCZNIE AKTYWNOAANEGO Algon

Opisano roboczg hipoteze tworzenia Sie  aktywowanego
A1203 uwzgledniajgc ciezar nasypowy C , zastepczg S$red-
nice czastek tlenku glinu oraz wspotczynnik x charakte-
ryzujacy preparaty wegla aktywnego od strony jego poli-
kapilarnej budowy, wyniki badan rozpatrzono w Swietle po
stawionej hipotezy roboczej dotyczacej mechanizmu  two-
rzenia sie aktywnego AI20_o Stwierdzono, ze tlenek glinu
0 bardzo duzych powierzchniach wiasciwych w zakresie
282-177 m"/g tworzy sie w porach preparatow weglowych o
najwiekszym stopniu opalenia, a zatem w ukiadach polika-
pilamych o duzym stosunkowo udziale makrokapilar. Nato-
miast probki A'n04 o Srednich i matych powierzchniach

tasciwych, tworzg sie w porach' preparatow weglowych o
\é\?e nimyfub ma’rymasto nlupopalenBa,pa zatem v(\?/gu?dggach 0

srednim badz duzym udziale mikrokapilar.
Na podstawie ‘przeprowadzonych rozwazan matematycznych

1 prac doswiadczalnych stwierdzono, ze zastepcza S$redni-
ca czastek otrzymanego na drodze topofizycznej aktywa-
cji AlgO0 daje sie wyrazi¢ nastepujagcym réwnaniem?

Gdzie k przyjmuje nastepujace wartosci zalezne od wspdt
czynnika modyfikacji x charakteryzujgcego polikapi-
larag budowe wegla aktywnego jako czynnika  topofizycz-
nej aktywacji A120 .
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Przy czym cc- -rl— gdzie oznacza powierzchnie mikro-

kapilar, S2 powierzchnie makrokapilar wudziale poli-
kapilarnym wegla.

im  Najaktywniejsze tlenki glinu odznaczajgce  sie
silnie rozwinietg powierzchnig otrzymuje sie gdycc- O,
tzn., gdy powierzchnia utworzona przez mikrokapilary jest
praktycznie réwna zero. Wowczas S2 dotyczy makrokapi-
lar.

warto$¢ o niewielkim zakresie

k jest bliskie  jednosci
(tgcTs 1). Uktad polikapilarny posiada kapilary przejs-
ciowe.

I11. Gdy k przyjmuje duzg warto$¢ liczbowg,wowczas/f
charakterystyczna jest dla duzego udziatu  mikrokapi-
lar.

Mechanizm tworzenia sie o silnie rozwinietej po
wierzchni daje sie wyjasni¢ woparciu o podjeta hipoteze
roboczg. Wmysl tej hipotezy powierzchnia wegla aktywnej
go moze byé czynnikiem hamujacym powstawanie zarodkow,
zatem przy odpowiednim stopniu przesycenia roztworu za-
wartego w mikrokapilarach, prawdopodobienstwo powstawa-
nia zarodkdw w fazie ciektej staje sie coraz wieksze.Gdy
zatem zgodnie z Ostwaldem przesycenie o0siggnie warto$¢
krytyczng, wodwczas odbywa sie krystalizacja w obszarze
zarodkéw zlokalizowanych w fazie ciektej znamienna tym,
ze szybkos$¢ tworzenia sie zarodkow jest wieksza niz szyb
ko$¢ narastania krysztatow, Wtakich warunkach powstaja
submikrokrysztatki AI(OH)®, Wmiare jak zmniejsza sie
Srednica kapilar obszar zarodkéw staje sie coraz to nnigj
szy i przy krytycznym $kr maleje do zera. Wowczas krySta
lizacja lokalizuje 3ie wobjetoSci miedzyziarnowej fazy
eiekte], gdzie istniejg juz warunki powolnej krystaliza-
cji z utworzeniem stosunkowo duzych krysztatobw o malej
powierzchni witasciwej.



